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SEL Diode S587 Datasheet

ySEL Silizium-Planar-Diode s 587

Ausfithrung
Silizium-Epitaxial-Planar-Diode im Miniatur-Glasgehéduse, Kathode durch Farbpunkt gekenn-
zelchnet,

Verwendung
Diade fir allgemeine Anwendungen in der kommerziellen Technik.

Abmessungen
{(Male in mm)

Gehduse DO-T
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Grenzdaten
Verlustleistung Ty =25°C P 250 mW
Sperrspannung Tu=25*C Ur 20 W
Durchlaligleichstrom IF 100 ma,
Maximale Sperrschichttemperatur +Tj 150 c
Minimale GehBusetemperatur -Tg 55 “C
Maximale Lagertemperatur +Tg 150 “C
Minimale Lagertemperatur —Tg 55 "G
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Statische Kenndaten bei Ty, = 26 °C
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